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Ozet

Isinim siddeti ve panel sicakligi fotovoltaik sistem performansini belirleyen ana parametrelerdir. Mevcut ¢ogu
simiilatdr bu iki temel veri kullanarak sistem performansini hesaplamaktadir. Son yillarda yapilan ¢alismalarda
riizgar, yagls, nem, panel yiizeyindeki kirlenme, sistemin konumlandi1 bélgenin kent ve yiizey topografyast
v.b. iklimsel ve cevresel kosullarinda PV panel performansini 6nemli derecede degistirdigi tespit edilmistir.
Ozellikle 1sinim ve gevre sicakliginin yiiksek oldugu mevsimlerde sz edilen parametrelerden 6ne gikanlar
riizgar ve sistemin konumlandig bslgenin kent ve yiizey topografyasi parametreleridir. Ciinkii bu iki parametre
ozellikle s6z konusu mevsimlerde PV panel etrafindaki akis ve 1s1 karakteristiklerini belirleyen ana faktrlerdir.
Panel etrafindaki akis ve 1st karakeeristikleri ise sistemin riizgar direnci ve termal kapasitesini belirleyen temel
biiyiikliiklerdir. Endiistride pasif yontemler ile akis ve 1s1 karakteristiklerinin kontrolii ille énemli derece
iyilestirmelere ulagirmis bagarili mithendislik uygulamalari bulunmaktadir. Bu bagar1 uygulamalarin tipik
bir drnegi formula yaris arabalaridir. PV panel etrafindaki akis ve 1s1 karakteristiklerinin pasif yéntemler
ile kontrolii i¢in yenili¢ci ydntemlerin gelistirilmesi sistem kurulum ve isletme maliyetlerinde énemli derce
iyilestirme saglayacakur. Sz konusu bu yéntemlerin gelistirilmesi éniindeki en biiyiik zorluk konu ile ilgili
yeterince veri olmamasidir. Ornegin konu ile ilgili yapilan deneysel veya niimerik gogu ¢alismada giineye
déniik panel veya panel dizisi i.in atak acist sifir secilmistir. Literatiirde farkli yon ve atak agst icin veri
yok denecek kadar azdir. Bundan dolay: ilk etapta yukarida deginilen sorunla ilgili yeterli derecede veri
icin riizgar tiineli veya tam ol¢ekli ve niimerik aragtirmalarin es zamanli yiiriitiildiigii ¢alismalarin ¢ogalmast
gerekmektedir. Bu gereklilik s6z konusu ¢alismanin da odak noktasidir.

Calismanin amaci PV panelin 6niine riizgar gelis dogrultusunda yerlestirilecek panele nazaran ¢ok daha kiiciik
bir yapinin panel etrafindaki akis ve 1s1 karakeeristiklerine etkisini deneysel arasurmakur. Deneyler GAP-
YENEYV biinyesindeki Akis ve Ist Laboratuvarinda yer alan riizgar tiinelinde yapilmistir. Yapilan l¢iimlerde
sifir atak agisinda 6ndeki kiigiik yapinin ard izinde kalan 30 derece egimli PV panelin riizgar direncinin %13
azaldigini, termal kapasitesinde de 6nemli derece artiglar oldugu gézlemlenmistir.
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